Product information
Fark basing

Mekanik ve elektronik fark basing dlcumu

VEGADIF 85

VEGABAR 81
VEGABAR 82
VEGABAR 83
VEGABAR 86
VEGABAR 87
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Ex uygulamalar icin giivenlik talimatlarini dikkate alin

@ www.vega.com sayfasindaki Ex uygulamalardan Ex 6zel giivenlik agiklamalarini g6z éniinde bulundurun ve bunlari kullanacaginiz cihaza ilis-

tirin. Patlama tehlikesi olan bélimlerdeki ilgili talimatlar, sensérlerin ve tedarik cihazlarinin uygunluk ve tip onay sertifikalari dikkate alinmalidir.
Sensorler sadece kendi glivenligi olan akim devrelerinden kullanilabilir. Izin verilen elektrik degerleri ruhsat tizerindedir.
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Olgme prensibi

1 Olgcme prensibi

Mekanik fark basing

Sensoér 6gesi olarak metalik bir 6lciim hiicresi kullanilir. Proses basinglari,
ayirma zarlarindan ve dolum yaglarindan bir piezodirencli sensér 6gesine
(yarr iletken teknolojili direng 6lgim kdprisu) iletilir.

Ardasik basinclar arasindaki fark, képri gerilimini degistirir. Bu élculur,
yeniden isleme sokulur ve istenilen ¢ikis sinyali haline dénustaraldr.
Ayrica algak basing tarafindaki 6lcum hicresi sicakligi ve statik basing
Slcilar. Olgum sinyalleri yeniden kullanilmak tizere islemden gecer ve ek
dis sinyalleri olarak gérev yapar.

Res. 1: Metal él¢iim hlicresinin yapisi

P1, P2

Doldurulan sivi
Sicaklik sensérii
Mutlak basing sensérii - Statik basing
Asir yUK sistemi

Fark basing sensorti

Ayirma zarlar

Proses basinglari

DA WN =

Elektronik fark basing
Elektronik fark basing 6lciminde bir ara birim senséril VEGABAR serisi-
nin bir ana birim sensériyle beraber kullanilir.

Sensorler blendajli bir dort telli kablo Gzerinden birbirlerine baglanir. Ara
birim senso6rinin 6lgciim degeri okunur ve hesaba katilir. Elektrik besle-
mesi ve parametreleme, master sensér Uzerinden yapilir.
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Res. 2: llke, elektronik fark basinci

P1, P2

1 Ana birim sensérii

2  Ara birim senséri

3 Ana birim-Ara birim baglantisi
4 Cikis sinyali

Proses basinglari

Sensor 6gesi, 6rnedin dayanikli bir seramik membrani olan CERTEC®
Olcim hucresidir. Proses basinci seramik membrani yonlendirerek 6lgim
hucresinde kapasite degisimi olusmasini saglar. Bu, elekiriksel bir sinyale
doénusturdlir ve ¢ikis sinyali Gzerinden 6lcim degeri olarak bildirilir.
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Res. 3: CERTEC® 6lgtim hiicresinin yapisi
1 Proses zar

2  Camdikisi

3  Temel madde

Ayrica algak basing tarafindaki 6lciim hicresi sicakliklar ve statik basing
kendi degei olarak ¢l¢tlur. Olglim sinyalleri yeniden kullaniimak Gzere
islemden gecer ve ek dis sinyalleri olarak gérev yapar.

Fark basing



Modele genel bakis

2 Modele genel bakis

Mekanik fark basing

VEGADIF 85
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CSS diyafram contali VEGADIF 85

CSB diyafram contali VEGADIF 85
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Olgiim hiicresi Piezo direngli Piezo direngli Piezo direngli
Zar Metal Metal Metal
Ortamlar Gazlar, buharlar ve sivilar Gazlar, buharlar ve sivilar, agresif ve yik- | Gazlar, buharlar ve sivilar, agresif ve ylk-

sek sicakliklarda da

sek sicakliklarda da

Proses baglantisi

IEC 61518'e gére NPT 14-18

Arti tarafi: DN 50 veya 34" tzeri flanglar

Arti ve eksi taraf: DN 15 veya 12" Uzeri
flanglar, 172" tizeri hijyenik baglantilar

Malzeme
Proses baglantisi

316L, Alloy C276 (2.4819), Superdup-
lex (2.4410)

316L, Alloy C276 (2.4819

316L, Alloy C276 (2.4819, Duplex
(1.4462)

Zar malzemesi

316L, Alloy C276 (2.4819)

316L, alloy C276 (2.4819), tantal, Inco-
nell 600

316L, alloy C276 (2.4819), tantal, dubleks
celik (1.4462), PFA kaplama

Conta

FKM, EPDM

Diyafram contasi sivisi

Silikon yagi

Silikon yag), yuksek sicakliklar igin yag,
halokarbon yag, tibbi beyaz yag

Silikon yag, yuksek sicakliklar igin yag,
halokarbon yag, tibbi beyaz yag, Neobe-
e M-20

Olgiim araligi

0,01 ... 16 bar (0.145 ... 232.0 psig)

0,1 ... 16 bar (1.45 ... 232.0 psig)

0,1... 16 bar (1.45 ... 232.0 psig)

Kalibrelenebilir en kisa 6l-
ciim dilimi

1 mbar (0.015 psig)

1 mbar (0.015 psig)

1 mbar (0.015 psig)

Proses sicakligi

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

-40 ... +400 °C (-40 ... +752 °F)

-40 ... +400 °C (-40 ... +752 °F)

Cevre, depo ve nakliye si- -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F) -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
caklig
En kiiclik élgiim sapmasi < +0,065 % <% +0,065 + Diyafram contasinin etkisi <% +0,065 + Diyafram contasinin etkisi
Sinyal cikisi ® 4..20mA ® 4..20mA ® 4..20mA

® 4..20mA/HART ® 4 ..20mA/HART ® 4..20mA/HART

® Profibus PA ® Profibus PA ® Profibus PA

® Foundation Fieldbus ® Foundation Fieldbus ® Foundation Fieldbus

® Modbus ® Modbus ® Modbus
Gosterge/Ayar e PLICSCOM ® PLICSCOM e PLICSCOM

® PACTware ® PACTware ® PACTware

e VEGADIS 81 e VEGADIS 81 e VEGADIS 81

e VEGADIS 82 e VEGADIS 82 e VEGADIS 82
Onaylar e ATEX e ATEX e ATEX

e SIL e SIL e SIL

e FM e FM e FM

e CSA ® CSA e CSA

® EAC (GOST) ® EAC (GOST) ® EAC (GOST)

® Gemiingaat ® Gemiingaatl ® Gemiingaat

® Tasma givenligi ® Tasma gulvenligi ® Tasma givenligi

Fark basing
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Modele genel bakis

Elektronik fark basing

VEGABAR 81

VEGABAR 82

VEGABAR 83

Olgiim hiicresi Piezo direncli/DMS CERTEC® Piezo direncli/DMS, METEC®
Zar Metal Seramik Metal
Ortamlar Gazlar, buharlar ve sivilar, agresif ve ylk- | Gazlar, buharlar, sivilar, abrazif bilesim Gazlar, buharlar, sivilar, viskoz madde-

sek sicakliklarda da

maddelerinde de

lerde de

Proses baglantisi

G2 Uzeri veya Y2 NPT digli
DN 20 uzeri flanglar

Disli boru baglantilari, boru diyafram con-
tasi (DN 25 Uzeri)

G1 Uzeri veya ¥2 NPT disli
DN 25 izeri flanglar
1" Uizeri tip baglantilar

G1 Uzeri veya Y2 NPT disli
DN 20 uzeri flanglar

Disli boru baglantilari, boru diyafram con-
tasi (DN 25 Uzeri)

Malzeme
Proses baglantisi

316L

316L, PVDF, Alloy C22 (2.4602), Al-
loy C276 (2.4819)

316L

Zar malzemesi

316L, alasim C276 (2.4819), tantalum,
316L Uzerinde altin

Al,O, seramik

Alasim C276 (2.4819), altin kaplamali, al-
tin ve rodyum kaplamali

Olgiim hiicresi contasi

FKM, EPDM, FFKM

Diyafram contasi sivisi

silikon yag, ylksek sicaklik yagi, halokar-
bon yag
Tibbi beyaz yag

Kuru 6l¢im sistemi

Silikon yagi, halokarbon yagi
Tibbi beyaz yag

Olgiim araligi

-1...+1000 bar/-100 ... +100 MPa
(-14.5 ... +14500 psig)

-1...+100 bar/-100 ... +10 MPa
(-14.5 ... +1450 psig)

-1 ... +1000 bar/-100 ... +100 MPa
(-14.5 ... +14500 psig)

En kiiciik 6lctim araligi

0,4 bar/40 kPa (5.802 psig)

0,025 bar/2,5 kPa (1.45 psig)

0,1 bar/10 kPa (1.45 psig)

Proses sicakligi

-90 ... +400 °C (-130 ... +752 °F)

-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)

-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)

En kiiciik 6lciim sapmasi

<% =0,2 + Diyafram contasinin etkisi

<% 0,05

<% 0,075

Sinyal ¢ikigi ® 4..20mA ® 4..20mA ® 4..20mA

e 4..20 mA/HART ® 4 ..20mA/HART ® 4..20 mA/HART

® Profibus PA ® Profibus PA ® Profibus PA

® Foundation Fieldbus ® Foundation Fieldbus ® Foundation Fieldbus

® Modbus ® Modbus ® Modbus
Arayiiz Ana ve ara birimin beraber kullanilabilme- | Ana ve ara birimin beraber kullanilabilme- | Ana ve ara birimin beraber kullanilabilme-

si icin dijital arayuz si icin dijital arayuz si icin dijital arayuz
Gosterge/Ayar e PLICSCOM ® PLICSCOM e PLICSCOM

® PACTware ® PACTware ® PACTware

e VEGADIS 81 e VEGADIS 81 e VEGADIS 81

e VEGADIS 82 e VEGADIS 82 e VEGADIS 82
Onaylar e ATEX e ATEX e ATEX

e SIL e SIL e SIL

e FM e FM e FM

® CSA e CSA e CSA

® EAC (GOST) ® EAC (GOST) ® EAC (GOST)

® Gemiinsaati ® Gemiingaat ® Gemiinsaati

® Tasma guvenligi ® Tasma guvenligi ® Tasma guvenligi

Fark basing




Modele genel bakis

Elektronik fark basing

VEGABAR 86

VEGABAR 87

>%

Olgiim hiicresi

CERTEC®

METEC®

Zar

Al,O, seramik

Alloy C276 (2.4819)

Ortamlar

Swvilar, abrazif bilesim maddeli olanlar da

Gazlar, buharlar, sivilar, viskoz maddelerde de

Proses baglantisi

Sikistirma kelepgesi, gevsek digli baglantt G1Y%, disli G172,
DN 50 uzeri flanglar

Sikistirma kelepgesi, gevsek digli baglantt G1%%, disli G172,
DN 50 uzeri flanglar

Malzeme PE, PUR, FEP, 316L FEP, 316L
Proses baglantisi
Zar malzemesi 316L, PE o6rti, PVDF 316L

Olciim hiicresi contasi

FKM, EPDM, FFKM

Diyafram contasi sivisi

Kuru él¢iim sistemi

Tibbi beyaz yag

Olgiim aralig

0... +25 bar/0 ... +2500 kPa
(-14.5 ... +362.6 psig)

0...+25bar/0 ... +2500 kPa
(-14.5 ... +362.6 psig)

En kiiciik 6lctim arahgi

0,025 bar/2,5 kPa (1.45 psig)

0,1 bar/10 kPa (1.45 psig)

Proses sicakligi

-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

-12... 4100 °C (+10.4 ... +212 °F)

En kiiclik 6lcim sapmasi <% 0,1 <% 0,1
Sinyal ¢ikigi ® 4..20mA ® 4..20mA

® 4..20 mA/HART e 4 ..20 mA/HART

® Profibus PA ® Profibus PA

® Foundation Fieldbus ® Foundation Fieldbus

® Modbus Modbus
Araylz Ara ve ana birim beraber dijital arayiiz Ara ve ana birim beraber dijital arayiiz
Gosterge/Ayar e PLICSCOM ® PLICSCOM

® PACTware ® PACTware

e VEGADIS 81 e VEGADIS 81

e VEGADIS 82 e VEGADIS 82
Onaylar e ATEX e ATEX

e I|EC e IEC

e SIL e SIL

e FM e FM

e CSA e CSA

® EAC (GOST) ® EAC (GOST)

® Gemiingaati ® Gemiingaati

® Tasma glvenligi ® Tasma guvenligi

Fark basing
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Mekanik fark basincina genel bakis

3 Mekanik fark basincina genel bakig

Yapisi

Mekanik fark basinci fark basing transdiiktériinden VEGADIF 85 ve opsi-
yonel olarak eklenen bir diyafram contasi sisteminden olusmaktadir.

Fark basing¢ transdiiktori

Res. 4: VEGADIF 85 fark basing transdUiktérii

1 Altinda gésterge ve ayar modiilli secenedi olan gévde kapagdi
2 Elektronikli gévde

3 Olgiim hticreli proses modlilti

Tek kenarl diyafram contasi CSS

CSS diyafram contasi, ayirma zari, proses baglantisi ve iletim borulu
(kapiler) baglanti parcasi gibi bilesenlerden olugmaktadir. Bilesenler,
birbirlerine ve bunlara ait diferansiyelli basing transduktérine kaynaklan-
migtir ve sizdirmaz kapali bir sistem olusturmaktadir.

Res. 5: CSS diyafram contali VEGADIF 85

VEGADIF 85

Proses baglantisi
iletim borusu (kapiler)
Ayirma zari

AW =

iki tarafli diyafram contasi CSB

CSB diyafram contasi, ayirma zari, proses baglantisi ve iletim borulari
(kapilerler) gibi bilesenlerden olusmaktadir. Bilesenler, birbirlerine ve
bunlara ait diferansiyelli basing transduktériine kaynaklanmistir ve sizdir-
maz kapali bir sistem olusturmaktadir.

Res. 6: CSB diyafram contali VEGADIF 85

1 VEGADIF 85

2 lletim borusu (kapiler)
3  Proses baglantisi

4 Ayirma zar

Kullanim alanlarn

VEGADIF 85 fark basinci transdiiktéri gok yonla élgtim islemleri (6r.
filtrelerde ve pompalarda diferansiyel basing élgimleri ya da asir basingh
haznelerde seviye 6lgiimleri) igin kullaniimaktadir. ince élgiim hiicresi
nuanslamasi ve 6lgtimlerde sadece minimum sapma olmasi nedeniyle
debi, yogunluk ve ayirma katmani élgimleri de gergeklestirilir.

Fark basing transduktéri triin ortamina direngli sensérik kullanimi gere-
ken tum gazlar, buharlar ve sivilar i¢in uygundur. Asiri nemli araliklar i¢in
IP 68 modelleri kullanilmaktadir.

Fark basinci él¢iimi

Res. 7: VEGADIF 85 ile fark basinci

Seviye ol¢climii

Res. 8: VEGADIF 85'li dolum seviyesi 6lgimui

Fark basing



Mekanik fark basincina genel bakis

Debi 8l¢iimil

P1 P2
Q —

Res. 9: VEGADIF 85 ve dinamik basingli akim égesiyle debi élgtimii

Yogunluk élcimii

Res. 10: VEGADIF 85'li yogunluk 6lgiimui

Ayirma katmani él¢limii

T

Res. 11: VEGADIF 85'li ayirma katmani 6lgtimti

Fark basing
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Elektronik diferansiyel basincina genel bakis

4 Elektronik diferansiyel basincina genel bakis

Yapi ve gévde koruma tipleri

VEGABAR 81, 82 ve 83 basing konvertérleri farkli malzemelerde ve
gdvde koruma siniflarinda mevcuttur. Asagidaki sekiller tipik érneklerini

gbstermektedir.

Res. 12: IP 66/IP 67 koruma tipinde plastik gévdeye sahip VEGABAR 82'ye bir
ornek

1 Altinda gdsterge ve ayar modlilii olan (opsiyonel) gévde kapagi
2 Elektronikli gévde
3 Oleiim hiicreli proses baglantisi

S

Res. 13: Flansl VEGABAR 82 ile koruma sinifi IP 66/IP 68/1 olan altiminyum bir
gévdeye drnek

Altinda gdsterge ve ayar modlilii olan (opsiyonel) gévde kapagi
Elektronikli gévde

Olciim hiicreli proses baglantisi

Kablo baglanti elemani

Baglanti kablosu

(S NIV NI

Res. 14: Koruma tipi IP 68 olan VEGABAR 82'ye ve dis elektronige bir 6rnek

1 Altinda gésterge ve ayar modiilii olan (opsiyonel) gbvde kapagi
2  Elektronikli gévde

3  Goévde soketi

4 Baglanti kablosu

5 Proses modiilleri

Kullanim alanlan

Elektronik fark basinci ¢ok yonli 6lgiim islemleri (r. filtrelerde ve pompa-

larda fark basing élcimleri ya da asirn basin¢l haznelerde seviye dlcim-

leri) icin kullanilmaktadir. ince 6lcim hiicresi niianslamasi ve élgiimlerde

sadece minimum sapma olmasi nedeniyle debi, yogunluk ve ayirma
katmani dlcumleri de gergeklestirilir.

Fark basing transdiktdrii VEGADIF 85 Uriin ortamina direngli sensoérik

kullanimi gereken tim gazlar, buharlar ve sivilar icin uygundur. Asiri nemli

araliklar i¢in IP 68 modelleri kullaniimaktadir.

Seviye él¢cimu

Res. 15: Basingl haznede dolum seviyesi 6lgctimi igin élgtim dlizeni

1 VEGABAR 82
2 VEGABAR 82 - Ara birim sensoérii

Fark basinci él¢iimi

Res. 16: Boru hatlarindaki gazlarin fark basing él¢iimiinde izlenecek élgiim yontemi

1 VEGABARS82
2 VEGABAR 82 - Ara birim sensérii

Fark basing



Elektronik diferansiyel basincina genel bakis

Ayirma katmani élciimui

Sizdirmazlik agisindan dengelenmis seviye Sl¢giimii

\
@
, @

Res. 17: Ayirma katmani 6l¢iimu alinacaginda kullanilacak 6lgiim yéntemi, h = iki

6lciim noktasi arasindaki uzaklik

1

VEGABAR 82

2 VEGABAR 82 - Ara birim sensérii

Yogunluk 6l¢iimii

)

@

Res. 18: Yogunluk él¢iimii alinacaginda kullanilacak 6lgtim yéntemi, h = iki élgiim
noktasi arasindaki uzaklik

1

VEGABAR 82

2 VEGABAR 82 - Ara birim sensérii

Res. 19: Yogunlugu dengelenmis seviye élgimli diizeni, h = iki 6lglim noktasi arasin-

daki mesafe

1 VEGABAR 82
2 VEGABAR 82 - Ara birim sensérti

10

Fark basing
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Secme kriterleri - Mekanik diferansiyel (fark) basinci

5 Secme kriterleri - Mekanik diferansiyel (fark) basinci

VEGADIF 85

CSS diyafram
contali VEGA-
DIF 85

CSB diyafram
contali VEGA-
DIF 85

Proses nedeniyle yiklenme

Agresif ortamlar

Proses sicakhigi en ¢cok

+85 °C (+185 °F)

+400 °C (+752 °F)

Uygulama

Seviye 6lcimi

Fark basinci 6l¢im

Debi 8lcimii

Yogunluk élguimu

Ayirma katmani élgimu

Model proses baglantilari

Yiizey seviyesinde

Hijyenik

En kiiciik 6l¢iim arahigi

10 mbar (1 kPa)

100 mbar (10 kPa)

En biiyiik 6l¢ciim aralig:

16 bar (1,6 MPa)

Vakum uygulamalari en ¢ok

1 mbar

abs

(100 Pa)

Bransa 6zel uygulamalar i¢in uygunluk

Kimya

Enerji tretimi

Kagit

Cevre ve geri kazanim

Su, atik su

Fark basing

11



Sec¢me kriterleri - Elektronik fark basinci

6 Secme kriterleri - Elektronik fark basinci

VEGABAR 81

VEGABAR 82

VEGABAR 83

VEGABAR 86

VEGABAR 87

Proses nedeniyle yiiklenme

Agresif ortamlar

Abrazif ortamlar

Proses sicakligi en cok

+100 °C (+212 °F)

+150 °C (+302 °F)

+200 °C (+302 °F)

+400 °C (+752 °F)

Uygulama

Seviye 6lgimi

Fark basinci 8lgimi

Debi élgimdi

Yogunluk élgtimi

Ayirma katmani élgimu

Olgiim sistemi

Kuru

Yag dolu

Model proses baglantilari

Yilzey seviyesinde

Hijyenik

En kiicik 6l¢ciim aralig:

25 mbar (2,5 kPa)

400 mbar (40 kPa)

En biiyiik 6lciim arahgi

25 bar (2,5 MPa)

100 bar (10 MPa)

1000 bar (100 MPa)

Vakum uygulamalari en ¢ok

1 mbar

abs

(100 Pa)

Bransa 6zel uygulamalar i¢in uygunluk

Yapl, tas, toprak

Kimya

Enerji Gretimi

Yenilenebilir enerji

Gida malzemesi

Metal kazanimi

Acik sular

Kagit

Petrokimya

ilag

Gemi ingaati

Cevre ve geri kazanim

Su, atik su

Cimento endUstrisi

12

Fark basing
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Mekanik ve elektronik diferansiyel basinci karsilastirmasi

7 Mekanik ve elektronik diferansiyel basinci kargilagstirmasi

Mekanik fark ba-

Elektronik fark ba-

sing sing
Proses/Cevre Yuksek statik basing [ ] -
Vakum - [ ]
Yuksek proses sicaklig [ ] [ ]
Proseste sicaklik oynamalari - [ J
Olgiim noktalan arasinda bilytik sicaklik farki - [
Abrazif katilar - [ ]
Olgiim noktasi Kurulum ve montaj kolayhigi - [ )
Bakim kolayhg - [
Kompakt yapi [} -
Kiglk proses baglantilari - [ ]
Degerlendirme 20 : 1'e kadar Turn Down'da yuksek 6l¢gim ke- [ J [ J
sinligi
100 : 1'e kadar Turn Down'da yuksek élgim [ J -
kesinligi
Cok kiiglk basing farklarinin 6lgimi [ ] -

® Uygun
- Daha az veya uygun degil

Fark basing
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Govdeye genel bakis

8 Godvdeye genel bakis

Plastik PBT o%e Q ]
| =7 )

Koruma tipi IP 66/IP 67 IP 66/IP 67

Model Tek hiicre iki hiicre

Kullanim alani

Endustri cevresi

Endustri gevresi

Aliiminyum [ i Q ;

L] »

% | =7 )
Koruma tipi IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar) IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)
Model Tek hiicre iki hicre

Kullanim alani

Mekanik stresi yuksek endustri cevresi

Mekanik stresi yuksek endustri cevresi

Paslanmaz celik (316L)

o

4

\'”——J

Koruma tipi

IP 66/IP 67

IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)

IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)

Model

Elektropolize tek hiicre

Bir hiicre, hassas dokiim

Hassas dokim iki htcre

Kullanim alani

Agresif cevre, gida, ilag

Agresif cevre, siddetli mekanik stres

Agresif cevre, siddetli mekanik stres

Ayrilmig model

Malzeme Paslanmaz gelik (316L) Plastik PBT
Koruma tipi IP 68 (25 bar) IP 65
Fonksiyon Olgiim degeri algilayict Dis elektronik

Kullanim alani

Asiri nemli gevre

Endustri cevresi

14

Fark basing

62806 +-H1-S€19¢



36135-TR-190829

Montaj - Mekanik fark basing

9 Montaj - Mekanik fark basing

Montaj érnekleri

Asagidaki resimler mekanik fark basing igcin 6rnek montajlar ve élgim
dizenlerini géstermektedir.

Tepkime haznesi

Pompa

Res. 20: Tepkime haznesinde VEGADIF 85 ile seviye élgimUi

VEGADIF 85 yiiksek sicakliklarda dahi kullanilabilmektedir. Cihaz, sivi
sUtunun hidrostatik basincini bir tepkime haznesinde trtin ylzeyindeki
képukten bagimsiz olarak dlcer. Avantajlar arasinda yuksek direncli di-
yafram contalari ve diyafram contasinin distk hacimli yaglar yer almak-
tadir. Bununla diyafram contasinin sicakliga etkisi dlisik tutulmaktadir.

Is1 kazani

Res. 21: Bir i1s1 kazaninda VEGADIF 85 ile seviye él¢timii

VEGADIF 85, yuksek sicakliklarda ve basinglarda dahi kullanilabilmekte-
dir. Cihaz bir 1si kazaninda haznedeki statik basingtan etkilenmeden sivi
sUtununun hidrostatik basincini dlgmektedir.

Res. 22: Bir pompada fark basing élgimui

VEGADIF 85 pompa girigi ve ¢ikigl arasinda olusan basing farkinin
Slctlmesinde de kullanilabilir. Cihaz bu basing farkini statik basincin ne
olduguna bakmadan élger.

Fark basing
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Montaj - Elektronik fark basing

10 Montaj - Elektronik fark basing

Montaj érnekleri

Asagidaki sekiller elektronik fark basincinin érnek montajlari ile élgim
dizenlerini géstermektedir.

Baca gazi desiilfirizasyonu cihazi

Hamur havasi ¢ikarici

i

Res. 23: Baca gazi desiilfirizasyonu cihazinda VEGABAR 82 ile seviye 6lgcimui

Elektronik fark basing az seviyelerde bile kullanilabilmektedir. Cihaz bir
bBaca gazi desiilfirizasyonu cihazinda sivi stitununun hidrostatik basinci-
ni, Grtin yliizeyinde olusan kdpukten etkilenmeden élger.

Res. 24: Hamur havasi ¢ikaricida VEGABAR 82 ile seviye 6lgimii

Elektronik fark basing duslik seviyelerde ve asirn dolu vakumde kullani-
labilmektedir. Cihaz hamur havasi ¢ikaricinda sivi sitununun hidrostatik

basincini milimetresi milimetresine lcer.

Kurutma silindiri

Res. 25: Kurutma silindirinde fark basing élgimii

Elektronik fark basin kurutma silindirinin giris ve ¢ikisi arasinda basing
farki 6lgulmesinde de kullanilabilir. Cihaz bu basing farkini 6lgerken statik

basinctan etkilenmez.

16
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11 Elektronik - 4 ... 20 mA - iki tel

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin st kisminda gu¢ kaynagt i¢in baglanti klemensleri ve
parametrelemede kullaniimak i¢in [2C aray(izIi bir fig vardir. Iki hicreli
gbévdede bu baglanti klemensleri ayri baglanti bélmesinde tutulur.

Giic kaynagi
Gc kaynagi ve akim sinyali ayni iki damarl baglanti kablosu Gizerinden
calisir. Calisma gerilimi bir cihaz modelinden digerine farklilik gdsterebilir.

G¢ kaynagd verilerini kullandidiniz cihazin kullanim kilavuzundaki " Teknik
veriler" béliminden bulabilirsiniz.

Sebeke akim devresinin kaynak devresinden glivenli bir sekilde ayriimasi
icin DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.
Gug kaynagi verileri
e Calisma gerilimi
- 9,6...35VDC
e izin verilen kipirti - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
- U,12VDC:<0,7V,, (16 ... 400 Hz) igin
- U,24VDC:<1,0V, (16 ... 400 Hz) igin
e Izin verilen kipirti - Ex-d-ia cihaz
- U,24VDC:<1,0V,, (16 ... 400 Hz) igin

eff
Calisma gerilimine sunlarin etki edebilecegini dikkate alin:

e Besleme cihazinin nominal yik altindaki distk ¢ikis gerilimi (sensér
akimi oldugunda 20,5 mA,; ariza bildirimi yapilacaginda 22 mA)

o Akim devresindeki diger cihazlarin etkisi (Bkz. ilgili cihazin kullanim
kilavuzu "Teknik veriler" bélimu ylUk degerleri.)

Baglanti kablosu

Cihaz piyasada bulunan blendajsiz iki telli kablo ile baglanir. Sanayi icin
EN 61326-1 test degerlerinin izerinde bir elektromanyetik parazitlenme
beklendigi takdirde yalitimli kablo kullaniimalidir.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Blendajli kablo gerektigi takdirde, kablo blendajini iki tarafli olarak toprak
gerilimine baglamanizi tavsiye ederiz. Blendaj sensdrde dogrudan i¢ top-
raklama terminaline baglanmalidir. Gévdedeki dis topraklama terminali
disuk empedansta toprak gerilimine baglanmis olmalidir.

Baglanti

Bir hiicreli gévde

Res. 26: Elektronik ve baglanti bélmesi tek hiicreli gévde

1 Gig kaynagi/sinyal ¢ikigi

2  Gosterge ve ayar modiilli ya da arayiiz adaptort igin

3 Bagimsiz gériintii ve kontrol birimi

4 Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

Fark basing
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12 Elektronik - 4 ... 20 mA/HART - iki tel

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin st kisminda gu¢ kaynagt i¢in baglanti klemensleri ve para-
metrelemede kullanilimak igin [2C aray(zIi kontak pini vardir. ki hicreli
gbvdede baglanti klemensleri ayri baglanti béimesinde tutulur.

Giic kaynagi
Gc kaynagi ve akim sinyali ayni iki damarl baglanti kablosu Gizerinden
calisir. Calisma gerilimi bir cihaz modelinden digerine farklilik gdsterebilir.

G¢ kaynagd verilerini kullandidiniz cihazin kullanim kilavuzundaki " Teknik
veriler" béliminden bulabilirsiniz.

Sebeke akim devresinin kaynak devresinden glivenli bir sekilde ayriimasi
icin DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.
Gug kaynagi verileri
e Calisma gerilimi
- 9,6...35VDC
e izin verilen kipirti - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
- U,12VDC:<0,7V,, (16 ... 400 Hz) igin
- U,24VDC:<1,0V, (16 ... 400 Hz) igin
e Izin verilen kipirti - Ex-d-ia cihaz
- U,24VDC:<1,0V,, (16 ... 400 Hz) igin

eff
Calisma gerilimine sunlarin etki edebilecegini dikkate alin:

e Besleme cihazinin nominal yik altindaki distk ¢ikis gerilimi (sensér
akimi oldugunda 20,5 mA,; ariza bildirimi yapilacaginda 22 mA)

o Akim devresindeki diger cihazlarin etkisi (Bkz. ilgili cihazin kullanim
kilavuzu "Teknik veriler" bélimu ylUk degerleri.)

Baglanti kablosu

Cihaz piyasada bulunan blendajsiz iki telli kablo ile baglanir. Sanayi icin
EN 61326-1 test degerlerinin izerinde bir elektromanyetik parazitlenme
beklendigi takdirde yalitimli kablo kullaniimalidir.

HART multidrop modundayken genel olarak blendajl bir kablo kullanma-
nizi tavsiye ederiz.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Blendajli kablo gerektigi takdirde, kablo blendajini iki tarafli olarak toprak
gerilimine baglamaniz tavsiye ederiz. Blendaj sensérde dogrudan i¢ top-
raklama terminaline baglanmalidir. Gévdedeki dis topraklama terminali
disuk empedansta toprak gerilimine baglanmis olmalidir.

Baglanti

Bir hiicreli gévde

Res. 27: Bir hticreli gévdede elektronik ve baglanti bélmesi

1 Glic kaynagi/sinyal ¢ikisi

2  Gésterge ve ayar modlilii ya da arayiiz adaptori igin

3  Bagimsiz gériinti ve kontrol birimi

4 Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

Cift hiicreli gévde

Res. 28: Iki hticreli gévdenin baglant: alani

1 Gl kaynagi/sinyal gikisi
2  Gosterge ve ayar modlili ya da arayliz adaptérd igin
3  Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi igin toprak terminali

18
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13 Elektronik - Profibus PA

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin st kisminda gu¢ kaynagt i¢in baglanti klemensleri ve para-
metrelemede kullanilimak igin [2C aray(zIi kontak pini vardir. ki hicreli
gbvdede baglanti klemensleri ayri baglanti béimesinde tutulur.

Giic kaynagi
Enerji baglantisi bir Profibus-DP-/PA iletisim ag ile saglanr.
Guc kaynagd verileri
o Calisma gerilimi
- 9..832VDC

e DP/PA segment kuplérli basina sensoérlerin maks. sayisi
- 32

Baglanti kablosu

Baglanti, Profibus spesifikasyonlarinda belirtildigi sekilde blendajl bir
kablo ile yapiimaktadir.

Tam kurulumun, profibus spesifikasyonlarina uygun sekilde yapiimasi ge-
rekmektedir. Ozellikle, veri yolunun bitisinin dogru tamamlama direncleri
Uzerinden olmasina dikkate alin.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Voltaj reglilatorlii sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda, bag-
lanti kutusunda ve sensérde dogrudan topraklama gerilimine baglagin.
Bunun i¢in sensérdeki blendaj i¢ topraklama terminaline bagh olmalidir.
Govdedeki dis topraklama terminali voltaj regllatoriine diisiik empe-
dansta baglanmis olmalidir.

Voltaj reglilatorstz sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda ve
sensorde dogrudan topraklama potansiyeline getirin. Baglanti kutusun-
da (T aynstirici), kisa disi konektorlt kablonun sensére olan blendaji ne
topraklama gerilimine ne de baska bir kablo blendajina baglanabilir.

Baglanti

Bir hiicreli gévde

Res. 29: Bir hiicreli gévdede elektronik ve baglanti bélmesi

Gli¢ kaynadi/sinyal ¢ikisi

Gésterge ve ayar modlilii ya da arayliz adaptorii icin

Veri yolu adresi icin segme anahtari

Bagimsiz gériintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

(S NIV VIR

iki hiicreli gévdenin baglantisi

Res. 30: lki hiicreli gévdenin baglanti alan

Gli¢ kaynagi, sinyal ¢ikisi

Goésterge ve ayar modiilii ya da arayliz adaptorti icin
Bagimsiz gértintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

LNV

Fark basing
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14 Elektronik - Foundation Fieldbus

Elektronigin yapisi iki hiicreli gévdenin baglantisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin st kisminda gu¢ kaynagt i¢in baglanti klemensleri ve para-
metrelemede kullanilimak igin [2C aray(zIi kontak pini vardir. ki hicreli
gbvdede baglanti klemensleri ayri baglanti béimesinde tutulur.

Giic kaynagi
Gg, H1 alan veri yolu kablosu tizerinden verilmektedir.
Guc kaynagd verileri

o Calisma gerilimi

_ 9..32VDC Res. 32: lki hiicreli gévdenin baglanti alan

o Maks. sensdr sayisi
- 32

LNV

Baglanti kablosu

Baglanti, saha veri yolu spesifikasyonlarinda belirtildigi sekilde blendajli
bir kablo ile yapiimaktadir.

Tam kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarina uygun sekilde yapil-
masi gerekmektedir. Ozellikle, veri yolunun bitisinin dogru tamamlama
direncleri Uzerinden olmasina dikkate alin.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Voltaj reglilatorlii sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda, bag-
lanti kutusunda ve sensérde dogrudan topraklama gerilimine baglagin.
Bunun i¢in sensérdeki blendaj i¢ topraklama terminaline bagh olmalidir.
Govdedeki dis topraklama terminali voltaj regllatoriine diisiik empe-
dansta baglanmis olmalidir.

Voltaj reglilatorstz sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda ve
sensorde dogrudan topraklama potansiyeline getirin. Baglanti kutusun-
da (T aynstirici), kisa disi konektorlt kablonun sensére olan blendaji ne
topraklama gerilimine ne de baska bir kablo blendajina baglanabilir.

Baglanti

Bir hiicreli gévde

Res. 31: Bir hiicreli gévdede elektronik ve baglanti bélmesi

Gli¢ kaynadi/sinyal ¢ikisi

Gésterge ve ayar modlilii ya da port adaptérd igin kontak pimleri
Veri yolu adresi icin segme anahtari

Bagimsiz gériintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

(S NIV NI

Gli¢ kaynagi, sinyal ¢ikisi

Goésterge ve ayar modiilii ya da arayliz adaptorti icin
Bagimsiz gértintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

20
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15 Elektronik - Modbus, levelmaster protokoli

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronik aksamin Ust tarfainda, parametreleme icin kontak pimleri olan
I2C araylizii bulunur. Elektrik beslemesinin baglanti klemensleri ayri bir
baglanti alaninda bulunur.

Giic kaynagi
G¢ kaynagi modbus host (RTU) Uzerinden saglanir.
o Calisma gerilimi

- 8..30vDC

o Maks. sensér sayisi
- 32

Baglanti kablosu

Cihaz piyasada bulunan RS 485 icin uygun bukulmus iki telli kablo ile
baglanir. Sanayi icin EN 61326 test degerlerinin lzerinde bir elektroman-
yetik parazitlenme beklendigi takdirde manyetik blendajl kablo kullanil-
malidir.

Gug kaynagi iki telli ayr bir kablo gereklidir.

Tam kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarina uygun sekilde yapil-
masi gerekmektedir. Ozellikle, veri yolunun bitisinin dogru tamamlama
direncleri Uzerinden olmasina dikkate alin.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Voltaj reglilatorlii sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda, bag-
lanti kutusunda ve sensérde dogrudan topraklama gerilimine baglagin.
Bunun i¢in sensérdeki blendaj i¢ topraklama terminaline bagh olmalidir.
Govdedeki dis topraklama terminali voltaj regllatoriine disiik empe-
dansta baglanmis olmalidir.

Voltaj reglilatorstz sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda ve
sensorde dogrudan topraklama potansiyeline getirin. Baglanti kutusun-
da (T aynstirici), kisa disi konektorlt kablonun sensére olan blendaji ne
topraklama gerilimine ne de baska bir kablo blendajina baglanabilir.

Baglanti

Cift hiicreli govde

Res. 33: Baglanti bolmesi

1 USB arayiizii

2  Entegre planlama direnci (120 Q) igin stirglili salter
3  Modbus sinyali

4 Gug kaynagi

Fark basing
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16 Elektronik - Ara birim

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin st kisminda gu¢ kaynagt i¢in baglanti klemensleri ve para-
metrelemede kullanilimak igin [2C aray(zIi kontak pini vardir. ki hicreli
gbvdede baglanti klemensleri ayri baglanti béimesinde tutulur.

Giic kaynagi

Ara birim sensérl ana birim sensériinden en fazla 25 m uzaklida takila-
bilir ve ana birim senséru tarafindan dogrudan beslenir. Ayri bir besleme
gerilimine gerek yoktur.

Baglanti kablosu

Arabirim sensori, master sensoére piyasada bulunan dért telli ve blendajl
bir kablo ile sensére baglanir.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Kablo blendajini, iki tarafl olarak toprak gerilimine takin. Blendaj, arabi-
rimde ve master sensérde direkt i¢ topraklama terminaline baglanmalidir.
Dis topraklama terminali her bir gévdede, dusiik empedansta voltaj
regulatérine baglanmis olmaldir.

Baglanti

Bir hiicreli gévde

connect to Master

Res. 34: Elektronik ve baglanti bélmesi Ara birim sensérti

1 Ana birim sensérii hakkinda
2 Kablo blendaji baglantisinin yapilmast icin toprak terminali”

" Blendaji buradan baglayin, toprak terminalini distan gévdeye yonetmelige uygun

sekilde topraklayin. iki terminal de galvanik olarak baghdir.

22
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17 Ayar

17.1 Ol¢iim noktasinda kontrol

Tuslarla gésterge ve ayar modiiliinden

Eklentisi yapilabilen gdsterge ve ayar modli élgim degerinin gérintu-
lenmesini, kumanda segiminin ve taninin yapilmasini saglar. Tam nokta
matrisli aydinlatiimis ekranla ve kumanda i¢in dort tusla donatilmigtir.

Res. 35: Bir hiicreli gévdede gésterge ve ayar mod(illi

Manyetik pim ile gosterge ve ayar modiliinden

Gosterge ve ayar modulinin Bluetooth'lu modelinde sensér alternatif
olarak bir manyetik pimle kumanda edilebilir. Bu, sensér gévdesinin
izleme pencereli kapall kapagindan yerine getirilir.

Res. 36: Gdsterge ve ayar mod(ilii - Manyetik pimden kumanda ile

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan

Bilgisayarin baglantisi icin VEGACONNECT arayuiz transduktori ge-
rekmektedir. Bu, sensdre, gésterge ve ayar modulinin yerine takilir ve
bilgisayarin USB arayuizline baglanir.

Res. 37: VEGACONNECT ve USB yoluyla bilgisayar baglantisi
1 VEGACONNECT

2 Sensér

3 Bilgisayara USB kablosu

4 PACTware/DTM'li bilgisayar

PACTware, alan cihazlarinin konfigirasyonu, parametrelenmesi, doku-
mantasyonu ve tanisi igin kullanilan bir kumanda yazilimidir. Buna ait
cihaz surtculeri DTM olarak adlandirimaktadir.

17.2 Olgiim noktasi cevresinde kontrol - Bluetooth
ile kablosuz

Bir akilli telefon/tablet {izerinden

Entegre Bluetooth fonksiyonuna sahip gésterge ve ayar modiill iOS veya
Android kumanda sistemli akilli telefonlara/tabletlere kablosuz olarak
baglantiyi saglamaktadir. Kontrol, Apple App Store veya Google Play
Store'dan indirilecek VEGA Tools App tzerinden saglanmaktadir.

®\

o

Res. 38: Akilli telefonlara ve tabletlere kablosuz baglant

1 Gésterge ve ayar modUilli
2 Sensér
3 Akilli telefon/tablet

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan

Bilgisayara kablosuz baglanti i¢cin Bluetooth-USB adaptdri ve entegre
Bluetooth fonksiyonuna sahip bir gésterge ve ayar modull gereklidir.
Kumanda PACTware/DTM'e sahip bilgisayardan yapilir.

Res. 39: Bilgisayarlarin Bluetooth-USB adaptéri lizerinden baglantis

Gésterge ve ayar modlilii
Sensor

Bluetooth USB adaptérii
PACTware/DTM'li bilgisayar

AN =

17.3 Kumanda 6l¢ciim noktasindan uzak bir yerden -
Kablo baglantisi var

Dis gosterge ve ayar birimlerinden

Bunun icin VEGADIS 81 ve 82 dis gbsterge ve ayar birimleri mevcuttur.
Kumanda bunlarin icine entegre edilmis gésterge ve ayar modulu tugla-
riyla yapilir.

VEGADIS 81, sensérden 50 m uzaga kadar monte edilebilir ve sensoériin
direkt elektronigine baglanir. VEGADIS 82, sinyal kablosunun igcinde
herhangi bir noktaya kadar sokulur.

Fark basing
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D —#

Res. 40: VEGADIS 81’in sensére baglanmasi

Gli¢ kaynagi/Sinyal ¢ikisi - Sensér

Sensdr

Baglanti borusu Sensér - Dis gbsterge ve ayar birimi
Dis gésterge ve ayar Unitesi

Gésterge ve ayar modlilii

AN =

®

Res. 41: VEGADIS 82'nin sensdre baglanmasi
Gli¢ kaynagi/Sinyal ¢ikisi - Sensor

Dig gdsterge ve ayar Unitesi

Gdsterge ve ayar mod(ilii

4 ... 20 mA/HART sinyal kablosu

Sensor

AN WN =

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan
Sensore bir bilgisayar tizerinden PACTware/DTM ile kumanda edilir.

®

==

Res. 42: VEGADIS 82'in sensére olan baglantisi, PACTware'li kisisel bilgisayardan
kumanda

1 Glg kaynagi/Sinyal ¢ikisi - Sensér

2 Dis gosterge ve ayar Unitesi

3 VEGACONNECT

4 4... 20 mA/HART sinyal kablosu
5 Sensér

6

PACTware/DTM'li bilgisayar

17.4 Olciim noktasindan farkli yerde kontrol - Hiic-
resel ag lUizerinden kablosuz

PLICSMOBILE radyo modiild, tercihen iki hiicreli gévdesi olan bir plics®
sensorune takilabilmektedir. Bu, élgim degerlerini iletir ve sensériin
uzaktan parametrelenmesini saglar.

Res. 43: Mobil telefon agindan ile élgiim degerlerinin iletiimesi ve sensériin uzaktan
parametrelenmesi

17.5 Alternatif kumanda programi

DD kontrol programiari
Cihazlarin, AMS?* ve PDM gibi DD kontrol programlari igin Enhanced
Device Description (EDD) olarak cihaz tanimlari mevcuttur.

Dosyalar www.vega.com/downloads ve "Software" internet adresinden
indirilebilir.

Field Communicator 375, 475
Cihazlarin, Field Communicator 375 veya 475 ile parametrelenebilmesi
icin EDD cihaz tanimlari mevcuttur.

EDD'nin field communicator 375 veya 475'e entegre edilebilmesi igin,
Ureticiden temin edilebilen "Easy Upgrade Utility" yaziimina ihtiya¢ vardir.
Bu yazilim internet ortaminda guncellestirilir; Greticinin izin vermesiyle
yeni EDD'ler otomatikman yazilimin cihaz kataloguna alinir ve daha sonra
bir field communicator'a aktarilabilirler.
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Ebatlar

18 Ebatlar

Plastik gévde

Hava cikarma, yandan

M20x1,5/
% NPT

M16x1,5

112 mm
(4.41")

M20x1,5/
% NPT @)

1 Bir hlicreli gévde
2  Cift hiicreli gbvde

Aliiminyum gévde

91 mm
(3.58")

©

54 mm
(213"

86,1 mm
(3.39")

% NPT

(57"
(72"

M20x1,5/
wNeT @

1 Bir hlicreli gévde
2  Cift hiicreli gbvde

Paslanmaz celik gévde

~59mm

280 mm

(3.15"

112mm
(4.41")

M20x1,5/
%5 NPT

~69 mm

(272"

279 mm

(3.117

M20x1,5/
V2NPT

i/

\/

M20x1,5/
@ JNeT @

120 mm
(472"

1 Bir hiicreli gévde (elektrolizle parlatiimis)
2 Birhtcreli gévde (hassas dékiim)
2 Iki hicreli gévde (hassas d6kiim)

Proses ekseninde hava ¢ikarma

Res. 44: VEGADIF 85, proses ekseninde hava ¢ikarma

Res. 45: VEGADIF 85, hava ¢ikarma, yandan

Oval flans, diyafram contasi yapisi icin hazir

(1.63")

41,1 mm,

(3.39")

Res. 46: Sol: VEGADIF 85 proses baglantisi, diyafram contasinin kurulmasi igin
hazir. Sag: Buji contasinin konumu

1 Diyafram contasi kurulumu
2  Buji contasi
3 Canak zar

VEGABAR 81

223 mm

113 mm

1 Flans modeli (+150 °C)
2 Sogutucu égesi olan flans modeli (+300 °C)

Fark basing

25



Ebatlar

VEGABAR 82

VEGABAR 86

SW 46 mm
(1817

Gl1%
= |. 255 mm
2177

@

1 Disli model G, yiizey seviyesinde
2  Dislimodeli G112
3  Flans modeli DN 50

VEGABAR 83

248"

26 mm
(0.24") 085 mm

[©) (3.35")

@

1 Disli modeli G¥2, manometre baglantisi EN 837
2  Blendaj sagl yiizey seviyeli disli modeli (-12 ... +200 °C)
3  Kiskag modeli 2"

232 mm

(1.26"

153 mm

(6.027)

@

28 mm

(0.32"

0.87") "

229 mm

@

(1.14")

1 Tasima kablolu model ve disli baglanti, bagh degil G1%2

2  Dislimodel G1%2, tasima kablosu
3  Dislimodel G1%, baglanti borusu
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VEGABAR 87

e
= G1% Eln
e -
|
28mm
(0.32")
229 mm
(1.14")
E R
~
NE
240 mm
(1.58")

1 Tasima kablolu model ve disli baglant, bagl degil G1%2
2  Dislimodel G1%2, tasima kablosu
3 Dislimodel G1%2, baglanti borusu

Asagidaki gizimler sadece olasi proses baglantilarinin bir kesitini gos-
termektedir. Diger cizimlere www.vega.com/downloads sayfasindaki
"Cizimler" linkinden indirebilirsiniz.

Fark basing
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Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kullanimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildi§i zamandaki mevcut bilgile-
re uygundur.
Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur
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